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(54) CHẾ PHẨM HÓA CỨNG ĐƯỢC, PHƯƠNG PHÁP TẠO LỚP PHỦ BẰNG CÁCH 
PHỦ CHẾ PHẨM VÀ LỚP PHỦ HÓA CỨNG ĐƯỢC TẠO RA THEO PHƯƠNG 
PHÁP NÀY

(57)  Sáng chế đề cập đến chế phẩm hóa cứng được chứa: (A) 100 phần khối lượng nhựa 
silicon có độ nhớt từ 50 đến 500 mm2s-1 ở 25°C và có nhóm có thể thủy phân, (B) từ 1,0 
đến 30 phần khối lượng chất xúc tác gốc nhôm cho phản ứng ngưng tụ, và (C) từ 600 đến 
1700 phần khối lượng dung môi hữu cơ chứa 40% theo khối lượng hợp chất hydrocacbon 
naphten hoặc nhiều hơn và trong số các thành phần này, khoảng nhiệt độ từ điểm sôi hoặc 
điểm sôi ban đầu đến điểm khô nằm trong khoảng từ 140 đến 200°C. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập đến phương pháp tạo lớp phủ bằng cách phủ chế phẩm hóa cứng được này và 
lớp phủ hóa cứng được tạo ra bằng phương pháp này.
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